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[bookmark: OLE_LINK3]В отличие от хорошо исследованных интерметаллических соединений (ИМС), богатых алюминием, галлиды изучены не так подробно. Поэтому актуальной задачей является систематическое исследование богатых Ga областей фазовых диаграмм в системах с металлами d-ряда. В работе [1] в системах Sc-T-Ga (T= Fe, Co, Ni) описан интерметаллид структурного типа HoCoGa5, который состоит из чередующихся кубооктаэдров и призм из Ga. При переходе к Ti-Ni-Ga вместо него образуется новый структурный тип Ti2Ni3Ga9 [2], у которого одну позицию Ga в кубооктаэдре занимает атом Ni. Таким образом, нельзя полагаться на структурные аналогии между системами, а в каждой требуются специальные исследования. В данной работе проведен поиск и синтез ИМС со структурой, содержащей кубооктаэдрические фрагменты, в системах T-T’-Ga (T = Zr, Hf, Ta, T’ = Co, Ni). 
В результате синтезированы два новых ИМС структурного типа TiNi2-xAl5-y [3]: ZrNi1.074(5)Ga5 и HfNi1.046(8)Ga5. Отличие этого структурного типа от HoCoGa5 состоит в том, что третий слой кубооктаэдров сдвинут по диагонали в плоскости ab на 1/2. Монокристаллы получены методом высокотемпературного ампульного синтеза из элементов. Рентгеноструктурный анализ (Bruker D8 quest) показал, что оба ИМС кристаллизуются в пространственной группе (пр. гр.) I4/mmm, Z = 2 с параметрами для ZrNi1.074(5)Ga5: a = 3.9806(6) Å, c = 14.206(3) Å, R1 = 0.018, wR2 = 0.039, GoF = 1.030; HfNi1.046(8)Ga5: a = 3.9646(4) Å, c = 14.118(2) Å, R1 = 0.021, wR2 = 0.049, GoF = 1.114. В системе Zr-Ni-Ga получен новый интерметаллид структурного типа CePt2In7 [4], ZrNi2Ga7: пр. гр. I4/mmm, Z = 2, a = 4.0423(7) Å, c = 19.160(6) Å, R1 = 0.038, wR2 = 0.098, GoF = 1.049. Его отличие от предыдущего состоит в том, что слой с призмами удвоен, и второй слой относительно первого смещается вдоль плоскости ab на 1/2. В результате исследований в системе Ta-Ni-Ga получен новый интерметаллид Ta5Ga13 структурного типа Nb5Ga13 [5], с параметрами: пр. гр. Сmmm, Z = 8, a = 3.7618(3) Å, b = 39.993(3) Å, c = 3.7610(3 Å, R1 = 0.031, wR2 = 0.081, GoF = 0.927. В этом структурном типе чередуются кубооктаэдрические фрагменты из атомов Ga вокруг Ta и слои из треугольных призм из атомов Ta вокруг атомов Ga. Состав кристаллов подтверждён методом локального рентгеноспектрального микроанализа (JSM JEOL 6490 LV). В данной работе охарактеризовано электронное строение полученных соединений по данным квантовохимических расчётов зонной структуры на уровне теории функционала плотности (DFT) c использованием метода псевдопотенциалов (PAW).
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